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SINTESE DE COMPOSITOS ENTRE OXIDO DE GRAFENO REDUZIDO, POLIANILINA
E OXIDO METALICO NA FORMA DE FILMES FINOS PARA APLICACAO EM
DISPOSITIVOS SOLIDOS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
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A reducdo de peso e escala reduzida sdo caracteristicas almejadas na producdo de dispositivos
eletrénicos, onde materiais processaveis em forma de filmes finos tornam-se importantes para o
desenvolvimento dessas tecnologias que visam dispositivos mais finos e leves. O objetivo nao €
diferente para sistemas de armazenamento de energia, como supercapacitores e baterias, que séo
partes integrantes desses dispositivos eletronicos. Esses sistemas devem fornecer alta capacidade de
armazenamento de energia (como alta energia e/ou densidade de energia) usando uma baixa
quantidade de material em um espaco restrito, uma vez que dispositivos modernos demandam
sistemas miniaturizados e portateis com alto desempenho. Entre os varios materiais disponiveis para
tal aplicabilidade, o grafeno é considerado um excelente material 2D devido as propriedades bem
conhecidas como transporte eletrdnico e elevada area superficial. As propriedades de
armazenamento energético do grafeno podem ser ajustadas introduzindo polimeros condutores
como polianilina (PAnNI) e precursores metalicos de metais de transi¢cdo, como o 6xido de ferro, que
melhoram as propriedades capacitivas do compdsito final. Neste trabalho, foram preparados filmes
finos de o6xido de grafeno reduzido (rGO)/PAni/6xido de ferro por meio da deposicdo de um gel
nanocompoésito de alta viscosidade de Oxido de grafeno (GO), polianilina base de esmeraldina
(PAnI) e cloreto de ferro (111) sobre um substrato de vidro. O vapor de hidrazina foi usado para
converter Oxido de grafeno em Oxido de grafeno reduzido. Filmes finos de rGO/PAni e
rGO/PAni/oxido de ferro foram preparados e medidas eletroquimicas foram utilizadas para a
caracterizacdo dos materiais. O filme compoésito de rGO/PAni/éxido de ferro teve destaque,
apresentando um valor de capacitancia especifica de 130,8 Fg-1.
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